May-1 2-2004 02 : t Spin F ron-KNOBBE MARTENS OLSON BEAR 



949 7609502 



T-340 P. 01 9 



F-367 



turDpaisehas paiantaint 
® £"«>l»an Patent Offico 

Offlcd urc^n das brevals 




© VeroffanOichungsnumfnar: 0 364 806 Bl 



® 



europAische patentschrift 



gl yerOffi»nitfehung6tag <tor Patantsehrift : 
20i»l.d3 PatonfUatt gafD3 



@ Anmeldenummar: 8911829&8 



@ im. a.^^ H01L 25/075, HOI L 25/1 3, 
H01i 33/00, F21M 1/00, 
. F21Q1/00 



Anmefdefeag : 03.10.89 



(g) FJdchenfiaftar strahtor. 



CO 



@ Prioritfit : 21.10.88 DE 3835942 

@ Veroffantlichungstag dsr Anmeldung : 
2&04.90 Patantblatt 90/17 



@ Bekanntmactiung des HInvuelses auf die 
Patantertoilung : 
20.014^3 Patantblatt 03/03 



Ig) Benannte Vertragsstaaten : 
DE FR GB IT 



® EmgeganhattungBn ; 
FR^ 1449 911 
FR-A- 1 543 748 
FRA- 2 481 583 



(g|) Entgag^nhattungan : 
FR-A-2 518 317 
FR-A-2 524155 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12. na 
174 (E-612)(3021) 24 Ma| 1988;& JP-A-62281374 



@ Patentinhaber: TEMIC TELEPUNKEN 
microelQctronlc GmbH 
Tharaalonatrasaa 2 
Vlhrm Helbifinn (DE) 



@ Erfindar: Sehalrar, Werner, Dr. 
Masumnweg i 
W.7102 Wainaberg (D^) 



@ Vertrator: Maute, Hana-Jurgen, DIptMng. 
TEMIC TELEFUNKEN mlcroelectrorttc GmbH 
Postfaah 3535 Tharesbaairaaaa 2 
W^7100 Hoilbronn (DE) 



0. 
Ul 



Anmei1«ung ; Innerhalb von neun Monaten nach der Belcanntmachung dda Hlrrwal&as auf die Ertalluna 
ll^^k^t^ Einapftjchagebuhr entn^htat wcrden ist (Art 99(1) Earo^ilsches Patert^ 



JouvB^ ia, rue Saint-Den^, 75001 PARIS 

PA(S1I(124*KVDAT»12Q(I(I4 6:04:25 PMIEasleniDaylightto^ 



May-12-2004 02:13pni Frora-KNOBBE MARTENS OLSON BEAR 



1 gf>i 

Basehr Ibuiig 

0(B Erftndung betrifft ©fnen f lichonhaften Strah- 
ter nach Uem ObQitegriff des Anspruchs 1. 
In flSchenhaften Strahiern. bejspiel^wolse KTz- 
Lauchten, warden h der Ragel GIQhlampen. melstzu^ 
eammen m\t einem Reflektorp eingesdtzt Gluhlam- 
pen besHzen aber nur eine begranzte Lebensciguar, 
zudem hat man, badlngl durch dia Abmessungen der 
BIrna, aine ralativ gro&a Bautlefa. 

Lunrtfnaszanzdiodan haban daingegenObor den 
Vorteil, da& sla eina groBara Labansdauer besitzan 
und daher zuverlaasiger arbeitan, da& sia einen baa- 
seren elekbo-opaschen Wlrkurt^s^rad und deshalb 
garingeran Energiebadarf aufweisen und daft wegen 
ihrer flachen Struktur klainard Baudafen mogljch 
sind. Lumineszenzdiodan warden dahar bevorzugt 
dprt eingesaizt, wo ein Austausch einzalner Lampen 
umst&idlich und teuer ist und wo hohe Anforderun- 
gen an die Zuverlisslgkait. SIcherhelt und Langzelt- 
GCabilrt&t des Stmhiere gestellc worden. 

Dm einen Strahler mlt hohem Wlrkungisgrad und 
In fflacher Bauweise horzusteDen. wurde barelts v6r« 
geschlagon. LuminBszenz-Halbleltertcfirpar, dIa 
wails von alnem Gehausakarper umgaban sind, in el- 
nerflachanhaftan Verteilung auf einer abanen Gias- 
. platte zu mdntiBnen. 

in vwlen Anwondunga^llen. bajaplelsweiaa im 
KTz-Berelch, besftzen die Sb^hler eJne gekrflmmte 
Form. 

Die Glasplatta, auf der die Lumineazenz-Halbfel- 
terkerper montiart warden, kann jedoch nicht in die 
gewOnschto gekrOmmte Formi, belsplelswelGe durch 
Verblegan, gebiacht werden. Sie mu& dahar baraha. 
bei der Heratellung eIne gekrummte Form beailzen; 
eine Montage der Halbleitarkdrper auf einer 90- 
krOmmtan Obarfiaoharst Jedoch mtt groAen Schwle. 
ligkeiten verbunden. 

FR-A- 2518317 und FR-A- 2481563 offenbaran 
Luminaazanzdioden, dia auf ai'naa flaxiblen, bw, ge- 
krCfnmten Unterlage montlertslnd. 

DerErf Indtng liegt die Auftabe zugrunde, einen 
Strahler anzugeben. bei dem eIne einfacha Montage 
derHalbleiterkCrpermSgllch let und derdennooh eine 
geforderie gekrummte Form annehmen kann. 
Dies wird erf IndungsgemfiB dadurch erreicht, da& dIa 
Leitbahnetruktur zwischen den einzeJnen Geh&ise- 
kdrpern derart beweglich auagebildat iat, da& dar 
Strahler rn eIne bellebig gekrummte Form gebracht 
warden kann 

Weliere vortellhafte Auageateftungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den Unteransprflchen. 

Die Halbleitarkorpar sind \u einer denjeweirigen 
Bedurfnlssan. z,B. gaforderte Uchtstfirke Oder KrCnv 
mung des Strahlers, entsprachenden Anzahl auf der 
LaltbahnetruMur, vorzugewelse In einer gleichmfiQj- 
ganVertallung,angaordnet.B lelnergetbixlert nho- 
hen Slrahlungslajstung granzan dIa HalbleitarKdrper 
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hdchstens so dksht anei nander, da& die Bewagjfchkelt 
d r Leitbahnetruktur nIcht aingeschrankt wW. 

Dar HeratBllungsprozaa des arfindung^ema- 
fien Strahlera und seine Ausfuhrungsformen sollan 
5 nun anhand derFlguran 1 - 4 beschrfeben werxJen. Es 
zelgen; 

Figur 1 EIne Aufaicht auf die Leitbahnetruktur mit 
dan Haibleiterkorpern. 

Figur 2 EIne Schnlttdarstallung dee flSchenhaf- 
10 ten Strahlers, bei dem die Reflekbiran als Voii- 
form auagebHdat Bind. 

Figur 3 EIne Bchnittdarstallung dea flachenhaf- 
ten Strahiais, baf dam dfe Renaktoran afa Hohl- 
form Busgebildet sind. 
« Figur 4 Eine Schnittxiarstellung dee flachenhaf- 
ten Strahleia, be! dem die als N^llform auegebil- 
deten Raflektoran sowohl untarhaib als auch 
oberhaib der Leitbahnetruktur angeordnet aind. 
Das Herslellungsverfahren der Leltbahnsfruktur 
2C und die Montage der Lumlnaazeiiz-HalblBilBrkoiper 
auf der planaren Leltbahnstruktyr wfrd anhand dar Fi- 
gur 1 eriautert Aua afnem Bfach odareinerMfitaliplal. 
to werden Metalletrelfan auegaetanzt. wobei dureh ei- 
na bastlmmte Formgebung errelcht wird, da& dehn- 
2S bare Laifbahnstucke 2b sowie Hilfsverbindungen 12 
, vorhandan aind. Die MetHllalrerfan 2a, 2b werden 
spezleil beschlchtet, beiapielswelee mlt einer Nickel- 
Haftschicht und einer darflber llegenden Sllbar- 
schlcht und dienen ala LafttJahnen :zmt Kontaktierung 
30 und Zusammenschaltung der Halbleilerkdrper 1. Die . 
. Hnfsvarbindungen 12 werden zur meehanlechen Sta- 
bilisierMngderLeitbahnstrukfajr2verwendel.Di6N^r- 
. bindungsstucka 12a von der Leilbahnatriiktur 2 iu 
deh HIIfiBverbindungan 12 werden vorzugswajse au- 
35 BerhalbdesBerelche derHalWelierkarpara. 5,d,h. 
In bewegllchen Tell 2b der Leitbahnslruktur anga- 
bracht um elna optlmale BtraMungssiusnutxung zu 
gewahrlBJsten. 

Die HalbJeilarkorpBr 1, die belspielsweise eine 
4(i Ausdehnung von S50 jim x 250 basitzen, werden, 
vorzugswBise durch automatiache Beatuckung, auf 
den Tea 2a der planaren Leitbahnstruktur aufgeklebt 
octer aufgelfitet und durch Bonddrahte 7 mltdernach' 
eten Streifenpoeition. d.h. dem nficheten Leitbahn- 
45 stuck, verbunden. Beiapialawelee werden diejenlgen 
Stellen auf dsr LejlbahnstruWm; an dsnen die Halb- 
lejterkDrper 1 angebracht werden sdlen, mlt einem 
laiffahigen Klaber batrapf t, |n diess Tropfian warden 
dann die Halbleitarkorpar eingeaatzt und der Ktaber 
bal einer Temparatur von batsplalswelaa 150 *C aus- 
gehdrtet 

Anhand der Figur 2 wird ein Ausfijhrungebelsplel 
beschrieben, bei dem die ReHektoren ale Volllorm 
ausgebildet sind, 
S6 DieLeltbahn6truktur2mltdendaraufbefeatlgtenund 
kontaktlorten Haibleiterkarpern 1 wIrd nun derartauT 
ein V rzugsweiee parab If^rmlge GleRform gelegt, 
daRalch die Halbleiterkfirper 1 im Brannpunktder Pa* 
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rabef und die bewegllch nTeI[o2bderLeltbahnstruk- 
lurzwischend nAussparung nderGI aform befln- 
den. Die Gie&lbrm beateht vorzug&wei&e aud elnem 
Kunststoff-Material und kann mitteis der Kunetetorr- 
SprittgulStechnIk In der gewOnschten Form herge- 5 
stent warden, ZurHsistellung der Reflektoren 6a wird 
die GislVarm miteinar Kunststorf-Vbrgu&iTTCs^^^ 
spldswelse SBIconharz. Epoxidbarz. Polyimid oder 
Polyphenylensulfid auegegoseen, Jeder HalWelter- 
kfirper i bef Indet sich somit Im Brennpunkt des para- io 
bolischen Kunstetoff-Gebausekorpara 3. Nach dam 
HSrten der Vergul^asse bel baispiel&wefsa 150 
und der Entformung durch die Entfarnung der GieO^ 
form kann die AuaenflScha des KunststoffkSrpevs 3 
zur Qitdund der Reflektoren 6a mittels einee hochra- is 
flekiierenden Materfala. bersplelawalse Aluminium 
Oder Sliber. beechichtet warden. Dabel let darauT » 
schten. daB die afakfrlschen Zuleitungen 2a nicht 
. kurzgeschlossen warden. - 
Durch die parabollscha Form der Ref |aktor«n 6g wird 20 
die gesamte raflektierto Strahlung 9 paiallai gebun- 
. delt, ae da& man die grfiQ&ndgllcha Ucht&tarke er- 

Die Hi'lf8verbindungen 12 zur Stabllislerung der Leit- 
bahnstruKtur warden nun nicht mehr benCtlgt und 2$ 
durch Freiachnelden enflang den strichpunktlerten t> 
nieh in Figur 1 wladerentfernt AnschliaOand wfrd der 
gesamte Strahjer gegen eine Unterlaga m die ge- 
wQnschte, belsplBlswelss gekrummte Form gedr flckt 
. Durch die bewegllehen Leltbahnatucke 2b, die aich so 
zwischen den Gehfiuaekfirpern 3 beflnden, iat ge- 

wShrleistet, daa der Strahlereine baileblge Form an- 
; nehmenksna 
Die Unterlaga kann dabel glelchzeitjg als stabDisia^ 
rendo RQckwand dlenan: der Slrabler wiitl dann auf 95 
dieser Unterlage, belsplelswelse durch VerMeben, f I- 
xlert Faila die GleCfonii Z.B. aua StabililfitagrCrtde^ 
oderalsSchutzfurdieraflektierenden Flachen bend- 
tigt wlrd, wird ai'e nach dam Aushirten der Vergufi- 
masae nicht entfernt; aie itnifi dann atlerdinga bereite 40 
die gewOnachte Form des Strahlers beslben. Die In- 
nenselte der GleKform Ist dann hochreflektlerend 
auageWWetr vwizu aia vor dem Einbringon dar Var^ 
guBmassa beispbtsweisa mlt oineni hochreflektie- 
renden Material bescbichtat warden kann, 4S 
Die Kontaktfiache 8 auf der RQcksalta des Halblei- 
terkfirpera WW mfignchsthochraflefctierendausgebll- 
det, so dafi die In Riehiung Leitbahnstruktur emitlierte 
strahlung gidAtentella reflektiert winl und 2U der dU 
rekt in Riehtung Ref lektor emitllerteri und dort rafiek- so 
tierten SUiahlung d und somIt zur Geaamtemteelon 
beltrdgt, woraus alch ein hoher Sammalwlrkungaarad 
aiijibt 

In einer anderan Auafahrungsform gemd& Flgur 
3, sind die Raflektoren Bb vermSge eines Formkdr- ss 
pers 4 als Hohtform audgebilddt 
Die Montage und Konfeaktiarungd rHalbleit rkfirper 
1 auf der Leitbahnetruktur 2 wtrd genauao durchge- 
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fOhrt wie dies anhand der Figur 1 beachrleben wuide. 
Um die Strahlungsauslmpphjng aus dem Luminee- 
zenz-Halblajtarkdrper 1 zu vertiesaem. warden die 
Halbleiterkarper mit einem Kunaiharz, der elnen Bre- 
chungdndex von beispielswelae 1,5 besltzt. betropft, 
so duZ die HalbleiterkSrper 1 1n einem GehausekSr- 
per 5 eingebattet aind. Die Leidsahnsirukttir 2 mK den 
Halblafterkorpern 1 wltd nach dam Entfernan der 
HDfsverbindungen 12 auf den Formkflrper 4 geiegt, 
der beralts die gewOnschte Form des Sb'ahlers bealt 
zen mul^, und beispielswetee ale Gehauaeruckwand 
dianan kann. Die l^itbahnstruktiir 2 wlrd ohne Varg'^ 
fien mit dem Formkfirper 4 verbunden, beispiaiswei- 
se durch Ideben an bestimmtdn Steilen der l^itbatv 
nen. Die tnnenaaite des FormkOrpers Iat hochrenek- 
tierend und kann beiapfelswelse vor dem Zuaammen^ 
schtufi mit der Leitfaahnstruktur mlt elnem hochrenak- 
tierenden Material beecblchtet warden, Auch hierwiid 
Oberwiegand nur die miaels des Reflektors 6b refiak- 
tierte Strahlung 9 ausgekoppelt 

Bei einer weiteren. In Flgur4 dargastalltan Aus- 
fiihrungstbrm. wird zunSchat ain Stiahler gerhaA Fi- 
gur 2 als Vofltbrrn ausgebUdet und anachliefiend wel^ 
tero KunatstoffkOrper 3a. die mittels sepaiater Gieft- 
fbrmen Oder Spritzformen heigestellt warden kon- 
nen, balaplelaweiae vermCge elnes opiischen Kle- 
bera auf der Oberselte der Leitbahnstruktur ange- 
bracht DIese zusStzJIchen Kunststcff kfirper 3a beslt- 
zen die Form eines Parabelstumpfs und werden eo 
auf die Oberselte der Leitbahnstruktur geMebt. da& 
die Gebduaekfirper3, 3a unterhaib und oberhalb der \ 
Leitbahnstruktur 2 ziisammen eIn paraboilsches Pro- 
fil ergeben. Die Au&enfiSchen der Kunstatoffk5rper 
3a werden zurBDdung yon Reflektoren 11 mitlela en . 
naa hochreflektlerenden Materials tiaschtchtet Bel 
diaaer Auafuhrungsform wlrd sowohl ein Qro&lail der 
zur Leitbahnstruktur hin emittierten Strahlung iO \ 
durch die Renekioran 11 als auch die an den Reflek- 
toren 6a raflektiarte Strahlung 9 gebundelt. so daa 
die Uchtstirke und der Lichbiutzur^sgrad anstelgt 
Die Kunststof fkfirper 3a der Reflektoren 11 oberhalb 
der Leittiahnsb^uktur bestehen vorzugswefse aus 
dem glelchen Material wie die Kunststof fkOrper 3 der 
Reflektoren Ba unterhaib der Leitbahnstruktur. 

Die Kontaktlerung und Verdrahtung der Haiblei- 
teikfirper 1 gemSA der FIgur 1 richtet sIch nach dar 
Spazifikation des Sinshlefs. Die Halblelterkdrper 1 - 
kOnnen auf dar gesamten zu Verfijgung stehenden 
Fliche angebracht und zur Erhfihung der Betrlebs- 
spannung hlnteralnandai^eachaltet und/oder zur En 
zlelung der noiwendigen Lichtstarke parallelgascbal- 
tet werden. Diese Zusammenschaltung ist dabei ge> 
m9& des vorgegebanen Layouts dar Leitbahnstruktur 
2 belbbig variierbar. 

Vorzugswelse warden die HalUalterkdrper 1 darai 
auf der Leitbahnstruktur 2 angeordnet, daft fur be- 
stimmte Anfordarungan sine maximale Lichtslfirke 
erzleltwinl.08zukonnenbeiepielewei8 dIeGahflu- 
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sekdrper 3. 5 so dicht an^nandergrenzen, dal^ elner- 
selts der auf der Lertbahnstruktur zur VerfCgung sts- 
handa Platz optimdl auagenutzt wfrd ohna da& aber 
dabs! andararsaits die Bewegllchkolt der Laitbahn- 
strukturzusahrafngeschrgnktwlrd. 5 

Die Form das StrahleiB, die Zahl der varwande« 
ten Lumlneezenzdiodan, deran VerBohaltung aowla 
dia Wellenlfinge dar emittiarten Strahlung kann dabei 
exakt nach dan spaziriachdn Anforterungan vorge- 
geban warden, wobal der Spektralbaraich dar amit- iq 
tlertan strahlung ohne welterasauch in den inframten 
Baraich, z. B. durcfi BestOckung rhit 6aAs-Dioden. 
varschoban warden kann. 

Die verwandaten Lumlneszenzdioden besstzan 
typlscharweise eine FluQapannung von 2 V und aina is 
zulfissigd Slromstarka von 50 mA, so daQ belsptela- 
welse fOr eIne Babi'ebsspannung v6n.12 V ca. 5 - 6 
Dioden hinteralnandergesehaltat warden mOssan. 
Dar LIchtstrom einer Elnzal-Luminaszanzdloda be- 
ta-agt typlacherwBisa 1-4 Im, dia UchtstSrka pa, 1 - 3 20 
cd^furaine KrZ'Bramaieucbta balaplalsweleamu&die 
LichtstSrka zwischen 40 cd und 1 00 cd llagan' 
Um baisplelsweisa r^otllcht-amlttlerende Sta'ahiar zu ' 
erhalten, konnen GaAIAs-HoterostniWurdkidBn ein- 
gasatzt warden, daran maxlmale Emisalon bai 660 2s 
nm llagL Der erf irtdungegemaiia strahlar ist vlalfaitig 
ebisdtzban dankbar iat beiaplal&wialsa dfa Varwan- 
dung ala Kfz-Laudite. Signallauchta Oder Begren- 
zungslduchta. 

\ ■ ■ 30 
Patantaiispruche 

1- R5chanhaf ter Sbahlar. bal dem f ISchenhaf i ver- 
tailta Luminaazanz-Halblaltarkfirper (1) duroh at- 96 
na Lfiitbahnsb'uktur (2) mitainander verbundan 
und die einzeinen Lumlneszanz-Halb{eitark5rper 
(1 ) von GehAjsekOrpem (3, 5) umgeben aind, 
dadurct) gekahnzaiehnet, daa d(a Laitbahnsta-uk- 
tur CZb) zwischen dan einzeinen Gahausakorpern 40 
Salbsttragend und (3, 5) derartbew^llch ausge- 
bildet ist, da& der Strabler in eine baliebig ge- 
krOmmta Form gebrachtwardan kann. 



2. Flichanh^ter Strahler nach An&prucfi 1, da- 
dureh gakennzaichnat, daa die Gahauaakfirpar 
{3p 5) von Reflektoren (6a. 6b) umgaban sind. 

3« Rachenhaftar Strahler nach Anapruoh 1 und 2, 
dadurch gekannzelchnat> dafi die Reflektoren 
(6a, 6b) parabdisch gefbrmt sind, und da& die 
Lettbahnstruktur (2) mit den Halblalterkarpern (1) 
derartandeordnet lat, da&Jeweils e!n Halbleltar- 
korper (1) im Beretoh das Brennpunkta eines Re- 
fiektora(6a,6b}llaot 

4. Fiachenhaftar StnaMer nach Anapruch 1 b» 3, 
dadurch gak nnzalctinat, daft joder Halble%a^ 
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kdrper (1) In eJnam Kunststoff-Gehgusekfirpar 
(3) elngabettatist, und dafl die Auaanflachan der 
KunstatDff-GehguaakGiper (3) ala Haflaktoran 
(6a)ausgabldatalnd. 

5« Fiachanhaftar Strahler nach Anspruch 1 ble 3. 
dadurch gakennzetohnat. da& jader Halbteltar- 
kOrpar (1) (n einem Kuneteoff-Gehauaekfirper (3) 
alngebettet ist, und da& die Kunststoff^Sahdusa. 
kfirpar (3) von eln^ GiBftform umgeben sihd, de- 
ran tnnansalte die Kaflektoran blldec 

6. Flachenhafier Strahler nach Anspruch 1 bla 3. 
dadurch gekannzelchnet. da& jeder HalUaltar- 
karpar (1) in elnem Kunststoff-Qehfiusekfirper 
(3) eingebettet lat, und daft die HalblaiWkSrper 
(1) von einert^ Formk8rpar (4) umgeben sind, 
dassen Innendeita die Reflektoren (6b) bDdetund 
dais sich zwischen Kunststof f-Gehfiuaakfirper (5) 
und FormkSrper (4) Luf t bef indet 

7» Flachenhafter Strahlar nach einem der vprange- 
hendan AnaprOcha, dadurch gekennzaichnet, 
da& an der Oberseite dor Laidaahnetruktur zu- 
sitzliche Raflekloran (11) angebracht eind, dia 
als Parabalatumpfausgabildet sind und zusam- 
men mft dan Reflaktoren (6a. 6b) an der Untarsel- 
te dar Laftbahnstruktur die Form eines Paraboio^ 
Ids ba&Itzen. 

a. FISchenhafter Strahler nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzelchnat, daB die zusStzlichen Re- 
flaktoren (11) an der Oberseite der Leitbahn- 
struktur als Kunstatoff koiper (3a), deren Aufien- 
f lachan hochreflakb'eran, auageblldet eind. 

9. Flfiehenhafter Strahler nach elnem dar yomnge- 
hendan AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
da(^ dJe Halblelterkarpar (1) mittale dar Laltbahn- 
sfa-uktur (2) paFalialund/oder hintarelnandarge- 
schaltet warden. 

10. Verwandungefneafiachanharten Stmhlars nach 
elnem der vorangehenden Ansprucha fOr Kfz- 
L^uchtan, Signalleuchtan odar Begrenzungs- 
{auctiten. 

11- Verfahren zur Harslallung eines fiachanhaften 
Strahlere nach ejnem der AnsprOcha r bis d, da- 
durch gekennzeichnet, daa die HalbletterkSn^er 
(1) auf ainer seibsttragendan und durch Htffsver- 
blndungen (12) atabilielartan L8itbahn8truktur(;Q 
kontaktiart warden, und daB die Halblaiterkdrper 
. (1) mif Hilfe einer GieBform zur Blidung von Ga« 
hflusakfirpem (3) vergossen warden, daB nach 
dam Entfernen der GlalVorm die AuQ nflachen 
der Gehfiueakarper (3) mit einam hochrafiektia- 
rendan Material beachlehtat warden. daB an- 
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schlle&end die HIIfBverbindunden (12) durch FreK 
echnaldfin entfdrnt warden und dafi durch Vorble- 
gen der Leitbahnatruktur (2b) zwisdian den Ge- 
hfiusekOrpern dieae mit einer gawunschten be- 
Qtlfnmten WSibung versehen wM. 

12. Verfahrsn nach Anspruch 11, dadurch gekonn- 
zefchnet» dafi die Innenf Ifichen der GieBform, die 
elne gewunechte bestlmnnte Wdibung bedrtzt, mIt 
einem hochreflektierenden Matori^l baschichtet 
werden, daft die Haiblelterkorpar (i) in dleser 
Gle&fcrm vergoaddn warden und dali die Hilfs- 
verblndungen (12) durch Frelechnejden entfernt 
werden. 

13. Varfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zetchnet, da& die HalbleitBrkSrper (1) mit eInem 
Kunetetorr-Materfaf betropft weiden, da& die Inr 
nenflfiche eiries FormkoipBrs (4)» der eine ge- 
wOnschte beBUmmte Wolbung bosltzt, mit olnem 
hochraflaklierenden Material beschlchtet wind, 
daB die Leitbahnstruktur (2) mit den Halblelter- 
Kfifpern (1) auf den FormK6rper (4) gelegt wird 
und nach dem FrelGchnelden der Hilfsverblndun- 
gan (12) mit dem Formkarper (4) verkiebt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadumli gekemv 
aseichnet. daB an der Oberseita der 
Ljeltbahnsbukhirzusatzliche Gehaueekdrper(3a) 
angebracht warden und dal^ deren AuQenflfichan 
metalllsch beschlchtet weiden. 



Claim* 

1. Surface emitter in which luminescent aemiedn- 
ductor bodies (1) distributed over an area are 
connected with one another via a conductive 
tracketructuTB (2) and the individuallumlnescant 
eemioQnductor bodies (1) are surrounded by 
housing bodies (3, 5), cheractertsed In that, the 
conductive track sb^ucture (2) between the indi- 
vidual housing bodies (3, 5) Is cpnstrudtod to be 
self-supporting and flaxibie to such an extentthat 
the emitter can be formed into any curved shape. 

2. SurfacaemitterinaooordancewHtiClaiml.^ar- 
actarisad in that, the housing bodiea (3, 5) are 
surrounded by reflectors (6a, 6b). 

3. Surface emitter in accordance with Claim 1 and 
2, characterised in that, the reflectors (6a, 6b) are 
paraboiically shaped, and that the conducthre 
track structure (2) with the semiconductor bodies 

. dXisarmngedlnsuchawaythateachsemfcon-. 
ductor body (1) lies in the region of thafbcal point 
of a respective reflector (6a, 6b}. 



4. Surface emitter In accordsnce with Claim 11)0 3, 
characterised in that, each samlconductor body 
(1) is embadded in a housing body (3) of synth^ 
material, and that the outer surfaces of the hous- 

s ing bodies 0} of synthetic material am construct- 
ed as reflectors (Ba). 

5. Surfiace emitter In accordance with Claim 1 to 3, 
characterised In that, each semiconductor body 

10 (1)isembeddedlnahousingbody(3]ofsynthetic 
material, and that the housing bodies (3) of syn- 
thetic material are surrounded by a mould whose 
, inner surface forms the reflectors. 

IS 6. Surfiace emitter In accordance with Oalm 1 to 3. 
characterBsd in that, each semiconductor body 
(1) Is embedded In a housing body (3) of synthetic 
material, and that the semiconductor bodies (1) 
are surrounded by a shaped body (4) whose inner 
surface forms the raf lectors (ea, 65). and that air 
is contained betwaan the housing bodies (5) of 
synthetic material and the shaped body (4). 

7. Surface emitter in acooindance with any of the pre- ' 
24 ceding Clafrns« characterised In that, additional 

reflectors (li) are positioned on the upper sur- 
face of the conductive track structure which are 
constructed as frusta of a parabola and which, to- 
gether with the reflectors (6a, 6b) on the lower 
30 . surface oftha conductive track structura have the 
shape of a parabaloid. 

8, Surface emitter In accordance with Claim 7. char- 
acterised In that, the additional ref1ectoi« (11) on 

9$ the upper eur^ce of the fionductlve track sb-u[> 
ture are donetructed as bodies (3a) of synthetic 
material whoae outer surfaces are highly ref leci- 
ing. 

40 9. Surface emitter in accordance with any of the pre- 
ceding Claims, characterised in that, the semi- 
conductor bodies (1) are connected In series 
and/or parallel by means of the conductive track 
sb'uctajrs (2). 

45 

10. Use of a surface emitter In accordance with arty 
of the preceding Claims for motor vehicle lights, 
signal llghtB orside lights. 

50 11. Method fbr the manufacture of a surface onltter 
in accordance with any of the aaims 1 to 9. char- 
acterised in that, the semiconductor bodies (1) 
are contacted to a self supporting conductlva 
track sbOcture (2) which is stabilised by auxiliary 

99 cormectloRS (12). and that the semlconduGtor 
bodies (1) are potted with the akJ of a mould for 
the formadon of housing bodies (3), thatthe outer 
surfaces of the housing bodies (3) are coated with 
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a highly rdflMing malarial after the removal of 
the mould, that Ihereaftar the auxiliary connoo 
tions (12) are removed by cutting ihsm frea, and 
that, by bending the conductive track structure 
(2b) between the housing bodies, this is pi^vided 
with a certain desired curvature. 

12. Method In accordance with Claim 11, character- 
ised Ih that, the Inner surfaces of the mould which 
hae a certain desired curvature are coated with a 
highly ref lacting matorial , that the aemloonductor 
bodies (1) ara potted in thia mould, and that tha 
auxQiary connections (12) are rarrKivad by cutting 
them tee. 

13. Method in accordance with Claim 11. character- 
ised in that the semiconductor bodlee (1) aire 
beaded with a ^nthedc material, that the inner 
surface of a shaped body (4) which had a certain 
desired curvature Is coated with a highly reflect- 

; Ing material, that the conductive track structure 
(2) with the semiconductor bodies (1 ) is placed on 
the shaped body (4) and, after the cutting free of 
the auxljary connestlona (12), Is cemented tothe 

. shaped body (4). 



14 



10 



20 



25 



Method in accordance with Claim 11, character- 
ised in that, addlHonsd housing bodies {3a) m 
provided on the upper surface of the conducthre 
traclc structure and diet thair outer surfBoes are 90 
metalljcaHy coated. 



Revendieatlons 

1. Emetteur de lumidre d efrist de suriace, dans le 
caa duque] dee corps seml-conducteurs jumlnee- 
. cents(l), rdpartlssur unesurface, sontr^unislea 
uns aux autres au moyen d'una structure de ru- 
bans conducteurs (2) et dans te cas duquel les ' 40 
drff^nts corps seml-conduciEurs luminescents 
(1) dont entour6s de corps enveloppes (3.5)» 
6metteur caract^jsd par le fait que la structure de 
rubans conducteurs (2b) entre los dlff^ents 
corps envaloppes (3,5) est con^ue autoportanta 45 
et mobile defaffon que I'^etteurde iuml6re pula* 
so 6tre amend en une ^brme courbe queioonque. . 

Z Emetteur de lumidre ^affetdeaurfaceeelon la 
revendlcatlon 1, caract^riad par le fait que les so 
corps enveloppes (3,S) aont entourda par des r6- 
flecteurs (6a,6b). 

3. Emetteur de lumldra d ef fat de surface selon ies 
revendicatlons 1 et 2, caract6ria6 par le fait que 53 
les rfinecteurs (6a,6b) sontde forma parabolkjue 
et par le fait que la structure da rubans conduo^ 
teurs (2) avec les eorps seml-conducteurB (1) est 



disposes de fa^n qu'un coips seml-conducteur 
(1) sa trouve chaqu fols dans la zone du foyer 
d\inrdriBctBur(6a,6b). 

Emetteur de lumidre d effet de aur&ca eelon les 
revendications 1 d 3. caracttod par le fait que 
chaquB corps aemhConductBur (1) est enrobd 
dans un corpa enveioppe plastique (3) et par le 
fait que les surfaced extdrieures des corps enve- 
loppes plastlques (3) aont con^ues comma seiw 
vant de rdf lecteurs (6a). 

Emetteur da lumidre h effet de surface selon les 
revendlcationa 1 d 3, caractdrlsd par le fiait que 
ctiaque oDips aeml-conductaur (1) est enrobd 
dans un corps enveioppe plastique (3) et par la 
fart que les corps enveloppes plaatlques (3) sont 
entourto d'un moule da coulde dont la face Intd- 
rieure forme les rdflecteura. 

6. Emetteur deiumldrad effet de surface sefon les 
revendicationa 1 d 3, carect^ris^ par le fait que 
Ghaque corps semi-conducteur (1) est enrobd 
dans un corps enveioppe pfaedqua (3) et par le 
fait que les corps aemi-conducteurs (1) sont en- 
tourds par un corpa de forme (4) dont la face in- 
tdrieure forme les nSflectaurs (6b) et par le fait 
que de Talr se trouve entre les corpa enveloppes 
ptastlques (5) et les corps de forme (4), 

7. Emeneur de lumidre d effet de surface selon 
rune des revendications prdcddentes, caractdrl- 
s6 par le fait que sur la f^ce eupdrieure de la 
struchjre de rubans conducteurs sont rapportds 
des rdf lecteura auppldmentaires (11) qui aont en 

' forme de tronc de parabola et qui; avec lea rdfleo- 
teiirs (6a,6bj altude sur la face Infdrieure de la 
structure de rubane conducteure ont la forme 
d'un parabololde. 

6. Emetteur de lumidre d effdt de surface selon la 
revendlcatlon 7, caractdrfsd par ie fajt que les r^- 
flecteurs suppldmentaiiiea (11) placds sur la face 
supdrieura de la structure de rubans oonducteurs 
sont congiis en tant que corps plastlquea {3a) 
dont ies surfaces extdrieurea sont extrdmement 
rdfldcttiesantes. 

d. Emetteur de lumidre d effet de surface selon 
Tune des revendications prdcddentes, caractdrf- 
sd par le fait que ies corps semi-conducteurs (1) 
sont m(s en circuit en paralldle et^ou I'un derridre 
Tautre au moyen de ia sb'ucture de rubans 
conducteure (2). 

10» Emploi d'un dmetteur de lumidre d effet de sur- 
face selon I'une des rsvandicatidne prdcddentes 
pour des feux de vdhlcuis d moteur, dee feux de 
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signalisatton ou dM feux da gabarit 

11. Proc6dd da fabrication d'uii dmettaurde lurrute 
& effetde suffaca salon I'une des revandicdb'Dna 

. 1 d 9, carart^riad par la fait qua (es corpa aeml- s 
conductBurs (1) 8ont connects sur una structure 
da rubans eonducteure (2) autoportanta at Gtabh 
liste per daa li^ns auxiliaires (12) at par la fait 
que tea Cdipa sami-oonducteurB (1) sont coulds d 
I'aida d'un moule de coul^ pour format das io 
corps onveloppes (3), par la felt qu'apr^ anidva- 
mant du moula da coulee on revdt das sur^caa 
axt^rieurea das corpa anveloppaa (3) d'un mat^ 
riau axtrSmement rdft^chlsaan^ parle fait qu'eii- 
suita on enldve lea liaisons auxlllalraa (12) en lee 
coupant et par Id fait qu'en dntrant la structure de 
rubans cbnducteure (2b) entva las oorpa anvelop- 
paa on donne d caux-ct la eourbure d^termlnda 
ddsMe. 

so 

12. Pmo6d6 aolon la navendicaiion 11, caract$rfs4 
par la fait que Ton ravdt d'un mabSriau extrame- 
mant r6fl6chl5sant las surfaces int^rieures du 
moule da coulde, qui posskie une eourbure d6- 

tarminde d^slnde, par la fait qua Ton coule las £5 . - ' 

corps aemioonductauis (i) dana ce moule da 
coul6e at par le fait que Ton enl&ve les IlalGons 
auxnialree (12) en les Goupant 

13. ProcddA salon la revendlcatlon 11, caract6ris6 sw . 
par le fait qua Ton enrobe las corps samr- 

conducteurs (1) d'un matfirtau plastlque, par le 
fait que I'on rev6t d'un maWrfau extrftinefnent r6- 
f Idchlssant la surface intdrieure d'un corps defbr- 
me (4) qui possdde une eourbure datermindadd- 2S 
sirSe, par le fait que Ton place 8ur le corps de for- 
me (4) la struchiFB de rubana conducteurs (2) 
avecles corps semi<^nduGteure (1) at parte fatt 
qu'aprte avoir dteoupd les llaisans auxiliairas 
(129 on colle la structure avec le corps ds forme 40 
(4). r 

14. Piocddd salon la revendteation 1l» caract6ris6 
par le feit que Ton rapports sur la surfece aupd- 
rleure de la structure de rubans conducteurs dee 4s . 
corpa enyeloppes suppldmentalrBs (3a) et que 

Ton rapporte surleurs eurracBs exfcdrieurea un re- 
vdtement mdtallique. 

» • , 



. ' 55 
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